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            Ghidul  include descrierea detaliată a două lucrării de 
laborator la disciplina OPTOELERCTRONICA.  
          Fiecare lucrare este divizată în mai multe compartimente, 
ca: scopul lucrării, compartimentul teoretic, descrierea machetei 
de laborator, sarcina de laborator, indicaţii privind îndeplinirea 
sarcinii de laborator şi întrebări de verificare. 
           Compartimentul teoretic include  relaţiile de bază aplicate 
la efectuarea calculelor. Concomitent sunt indicate sursele 
bibliografice care trebuie consultate în procesul de asimilare a 
cunoştinţelor. 
          Ghidul este destinat studenţilor U.T.M. cu profilul 525 
Electronică şi Comunicaţii, specialităţile TELERADIO- 
COMUNICAŢII, forma de studii cu instruire la zi şi cu frecvenţă 
redusă. 
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